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Zastosowanie dronow w fotowoltaice jest bardziej optacalne niz dotychczasowe rozwigzania w
zakresie projektowania i konserwacji systeméw PV. Zdalna ocena montazu paneli PV na
wiekszych terenach i dachach budynkow staje sie¢ normalnoscia. Zdjecia satelitarne,
ortofotomapy z nalotéw dronami, pomiary termowizyjne, wspomaganie skaningu do
wykonywania modeli 3D s3 coraz czesciej wykorzystywane w systemach solarnych. Drony
zmniejszajg czas poswiecany na inspekcje obiektu z kilku dniu lub tygodni do kilku godzin.
Polecamy artykut Macieja Duszy i Filipa Ryczywolskiego z firmy Geodetic, ktorzy przedstawili
mozliwosci i korzysci z wykorzystania dronéw w aspekcie projektowania i zarzadzania farmami
fotowoltaicznymi.

Asymetria napie¢ i prgdow to czeste zjawisko wystepujgce w sieciach tréjfazowych, ktére pojawia
sie wéwczas, gdy wartosci trzech napiec¢ (prgdéw) sktadowych réznig sie miedzy sobg i/lub katy
miedzy poszczegdlnymi fazami sg rozne. W sieci niskiego napiecia gtéwnym zrodtem asymetrii
jest niejednakowy rozktad obcigzen pradowych na poszczegdlne fazy oraz stosowanie
odbiornikéw jednofazowych. W przypadku napowietrznych linii wysokiego napiecia i najwyzszych
napie¢ asymetria pojawia sie gtownie z powodu réznych impedancji wtasnych i wzajemnych
poszczegodlnych faz. Wystepowanie asymetrii negatywnie wptywa na dziatanie elementéw
systemu energetycznego. Przyczynia sie do wzrostu strat mocy czynnej podczas przesyty, a
takze do wzrostu strat w transformatorach. Wraz z pojawieniem sie sktadowej przeciwnej pradéw
dochodzi do dodatkowego nagrzewania urzgdzen, co w przypadku linii przesytowych skutkuje
obnizeniem ich przepustowosci. Odsytam do artykutu na ten temat. W pierwszej odstonie cyklu o
elektronice w technice wysokich napiec¢ dr inz. Bogdan Perka z Wojskowej Akademii Technicznej
prezentuje rezystory wysokonapieciowe, ktére wymagajg specjalnych wymogéw konstrukcyjnych,
zwtaszcza w zakresie odpornosci napieciowej oraz charakteryzuja sie duzg moca obcigzenia.
Rozwdj badan w tym zakresie jest intensywnie wspomagany przez producentow elektronicznych
wysokonapieciowych elementéw pasywnych. W przypadku zasilania instalacji oswietleniowej
przez krotki czas w sieci ptynie prgd poczatkowy przekraczajgcy wartos¢ znamionowg
odpowiadajgcg mocy lamp. Jego wartos¢ szczytowa moze odpowiadac¢ 15—20-krotnej wartosci
pradu znamionowego. Moze pojawic¢ sie rowniez prad udarowy zatgczania o wartosci ok. 1,5—3
razy wiekszej od prgdu znamionowego. Przy dobieraniu aparatury tgczeniowej do opraw
os$wietleniowych nalezy uwzgledni¢ cechy charakterystyczne opraw przy ich wigczaniu. Zjawisko
migotanie swiatta (flicker) jest zwigzane z wahaniami napiecia zasilania. Parametr ten okresla
stopient wahan napiecia w sieciach elektroenergetycznych i pozwala na ocene wptywu na ludzki
organizm. Tam, gdzie wystepujg przekroczone poziomy wskaznika okreslone w normach
wymaga sie, aby stosowac techniki tagodzgce w celu ograniczenia skutkéw wahan napiecia. Czy
strumien swietlny oprawy moze by¢ wiekszy od strumienia zastosowanych w niej diod LED?
Dlaczego warto badac¢ parametry nie tylko gotowych opraw, lecz takze komponentéw i od czasu
do czasu zweryfikowa¢ swojego dostawce? Na te pytania odpowiada Tomasz Przytarski z firmy
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ViTom Light & Energy, przyblizajgc metodologie badania i obliczer opraw oswietleniowych.
Wszystkie powyzsze zagadnienia zostaty szerzej rozwiniete w trzech artykutach zamieszczonych
w dziale ,Technika oswietleniowa".

Mitej lektury
Tomasz Chargzka

redaktor naczelny
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